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EXAMEN ST]MEST'RI' I

l-[-'ctat PilrsitlLrc cl(ttttc parlicLrle'clLurnticlLre'est pur'fi]itenrent c1é1lni1 par sa lbnctiol
rlérir'éc

2-L'approche de la c-iensité locale est lonclée sLu'le moclèle clu gaz unitbrnre cl'électron
l'approchc la plus siurple pour exprii-ncr 1'énergic c1'échange-corrélation. flelle-ci est
cléclitc c()n')nrc : E. Inl = ln(r vtr

3-1.'lLPllrochc L.l)A st'lirnclait sLu'ic nroclèlc clLr gaz cl'élcctrons ct supposait par
consrrrl Llcnt une rlcnsité éIectrontclLre rrnifbnle.

d-la prctl'ticl'e erpcrience(Dar isson-(iermer) Bcll labs Neq 1'ork (société cle
telépllonie) faite poLrr deternriner la stmcture cl'un materiar-r a base cle Fer.

5-l)'a1tlc,s Plancli les echunges cl"cnerqie cntrc 1a lLulierc et la matierc soltt
inrpossihlc

6-l-a riensrté é1c'ctronitlLlcs cst clrrné pa. la rcration ,(r. 1 -:[.vr,' 1r.1

7-[."elleruic'de 1'état lilnclat-neutai clc 1'éclr,ration c1c Schr'ôclingcr cst une to,ction,elle
uniclue de la clensité électronicltre

8-La cicnsité d'élcctron clLti nriniurisc l'énergie cie la fopctior-urel glgbal est la vraie
ciensité électrolticlLte cst la clensité électroniqLre vraie corresponclant à 1a solr-rtion
com p I ètc. tle l'éc1 LLation dc Sc h r.iiclingeL.

9-l,a ftinctiontlelcl'échange el cle corrélation est Llne ffresllre à cluel poilt le n-]ollvenlent
cl'iur électlorl est inllLlencé pal la présence cre tous les autres électrons

es1 clonr-ré paf i'éclLrntion:

Vlai oLr I-aur

et fblme

Vrai ou Farrr

VraiiLr FaLrx

Vrai FaLr

Vrai oü Faux

Vrai ou Fau

Vrai ou Faur

Vrai ou F-aux

Vraj.Àu FaLrx

Vrai ou Fau

Vrai oLr Faux

l0- L-c potentiel cl'écl.iange er cje corrélation
, .ü (r')I { r' 1 -..

d

I l-[-'energie r]e l'approxintation clc ler clensité loca1

L - ltrrr'):: ttrttlt.
est clonné par 1'ecluation :


